Seznam soucastek

1x AtMega328p-pu

1x patice 28pin

1x ACS712-5A

1x ACS712-20A

4x IRF530

1x IRLZ44N

1x 2004 1>)C LCD

5x tlacitka

4x PC817 optoclen

1x B0O505S

1x 16MHz krystal

2x 22p keramicky kondenzator

2% diody

2x 180k rezistor

2x 20k rezistor

8x 1k rezistor

ax 3V6 zener

1x civka 33uH

1x tlumivka

3x 100nF keramicky kondenzator

1x BC547

2X 8R 18W rezistor

1x 100uF 50V elektrolyticky kondenzator
1x 470uF 16V elektrolyticky kondenzator
1x nahodna shotky dioda ze spinaného zdroje
1x pojistka a patice na pojistku

-X jumprova lista samec i samice (konektory)
4x chladic¢
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Popis

Jde o nejpokrodilejsi zplsob vyuZiti solarni energie, kde MPPT (Maximum Power Point Tracking) kontrolér nabiji
baterie ze solarniho panelu za pouziti DC-DC ménice a algoritmu za u¢elem maximalizovat vykon.

Jako pfiklad mlzu pouzit mdj systém — 20W solarni panel a 12V baterky. Za naprosto idealnich podminek by panel
produkoval asi 22V bez zatéze a asi 1,2A ve zkratu. Pokud bychom tento panel pfipojili pfimo na baterie, napéti
panelu by spadlo na 12V pfi 1,2A, tedy asi 14,5W — ztrdta 5,5W. Pokud dame mezi panel a baterie DC-DC ménic a
nastavime jej tak, aby napéti panelu zlstalo okolo 18V (podle vyrobce idedlni provozni napéti) pfi asi 1,1A coz je
skoro 20W, ucinny ménic snizi napéti na 12V pfi 1.6A — 0 38% vic energie.

Zakladni MPPT algoritmus zkousi zménit napéti panel( a pritom méri vykon, pokud se vykon zvysSuje, bude
pokracovat v tom sméru, dokud se vykon nesnizi, poté zméni smér hledani. Tento algoritmus jsem pouzival, ale moc
dobfe nefungoval pfi tak nizkych vykonech. Proto jsem napsal vlastni, ktery pouzivam i v tomto vyrobku. MPPT
kazdou minutu projde vsemi hodnotami stfidy (AtMega328 ma 8-bit PWM, takze 255 krok() a pfi tom zaznamena
nejvyssi vykon a hodnotu stiidy pfi které byl dosazen. Tento zpUsob se zatim osvédcil, jen je zapotrebi zlepsit
ucinnost DC-DC konvertru (zvysit frekvenci a vyladit civku na spravnou hodnotu + kondenzatory).

Na obrazku jde vidét, Ze panel se drzi
na nizkém napéti, protoze ménic
neni moc ucinny pfi vysokych
napétovych rozdilech.

Pohled na hlavni desku MPPT.
(obvod DC-DC ménice je nahore)
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